5. Transport naboje v nanostrukturovanych polovodi¢ovych heteroprechodech

Detailni pochopeni transportu elektrického naboje v hybridnich nanostrukturovanych
heteropfechodech je kliCové pro fadu aplikaci, jako jsou svétlo emitujici soucastky,
fotodetektory, senzory chemickych latek nebo solarni ¢lanky. Tym Pfiprava a charakterizace
nanomateriald vyvinul metodu umoznujici elektrickou charakterizaci polovodi¢ovych
nanostruktur a jejich heteropfechodl pomoci hrotu nanomanipulatoru v elektronovém
mikroskopu. S vyuzitim této metody charakterizoval jednotlivé nanostrukturované
heteropfechody ve formé& nanotyCek ZnO na GaN substratu [1] a popsal transportni
mechanismy heteropifechody ZnO s organickymi i anorganickymi materialy [2,3].
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Obr. 5 Schématické znazornéni experimentu pro méreni voltampérovych charakteristik
heterostruktur mezi nanoty¢kou ZnO a GaN substratem (a); snimek z rastrovaciho
elektronového mikroskopu ukazujici kontakt hrotu nanomanipulatoru s nanoty¢kou ZnO (b);
namérené voltampérové charakteristiky v propustném sméru ukazuji rozdily mezi
heterostrukturami pripravenymi na béznych substratech GaN a substratech lokalné
modifikovanych fokusovanym iontovym svazkem (c).

Reprodukovano podle [1]. Copyright © 2019 Elsevier B.V.
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